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内容概要

本书融合了半导体物理和晶体管原理两部分的内容。
考虑到对高职学生的教育要求，本书在编写时尽量减少理论推导，用通俗易懂的语言来阐述半导体物
理的基本知识和晶体管的基本原理。
全书共分10章，第1章介绍半导体物理的基本知识，第2章阐述P-N结的特性，第3到6章讲述晶体管的
直流特性、交流特性、开关特性和高频大功率晶体管的设计，第7到第10章讲述MOS器件的相关内容
。
每章均有与教学内容相结合的适量习题。
    本书可作为高职高专院校微电子技术专业的教材，又可作为微电子技术人员的参考书。
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出版说明前言第1章 半导体特性 1.1 半导体的晶体结构 1.2 半导体的电性能 1.3 半导体中的电子状态和能
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编辑推荐

　　微电子技术是一个高科技的学科，在高职学校作为一个专业来培养人才的时间还不长，适合高职
教育的教材也不多。
《21世纪高职高专系列教材：半导体器件物理（新版）》是根据高等职业教育的特点来编写的，融合
了半导体物理和晶体管原理两部分的内容，可以作为微电子技术专业基础课的教材使用。
考虑到高职学生的教育特点，书中尽量减少理论推导，用通俗易懂的语言来阐述半导体物理的基本知
识和晶体管的基本原理，为学生学习微电子技术和半导体器件原理打下一个良好的基础。
本教材的参考教学时数为100学时。
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